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1. Cil prace

Prostudovat problematiku zatézovani zdroju

Navrhnout a realizovat elektronickou zatéz
schopnou zatézovat zdroj s maximalnim
proudem do 40 A pro napétido 100V



Modularita

Softwaroveé rizeni

Galvanické oddéleni vykonovych
obvodu od uzivatelské casti

Dlraz na minimalizaci ceny zafizeni

C

sti
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Pozadované rezimy funkce zatéze

Rezim konstantniho proudu

Realizovan primo koncepci zarizeni jako
proudové nory

Rezim konstantniho prikonu
Realizovan simulaci konstantniho prikonu
pomoci méreni napéti na zatézovaném zdroji a
Fizeni proudu zatézi



4. Zapojeni
zpéetnovazebni smycky
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Hlidani chybovych stavli

Proudové pretizeni
Vykonové pretizeni
Prehrati
Napéti zdroje
Rizeni zatéze
Simulace konstantniho prikonu
Digitalni komunikace
Redukce poctu analogovych obvodtu
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6. Mechanicka konstrukce
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Fotografie bloku fFizeni (zepFedu)

Petr Polasek
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Be vigilant,¥Yplayer ’ one!
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Fotografie bloku fizeni (zezadu)
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Krabi¢ka
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7. Zmeérené parametry

19



CVvVuT

CESKE VYSOKE

UCENI TECHNICKE

V PRAZE

Udrzovani konstantniho proudu
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Udrzovani konstantniho prikonu
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Proud (A)
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Cil prace

Prostudovat problematiku zatézovani zdroju

Navrhnout a realizovat elektronickou zatéz
schopnou zatézovat zdroj s maximalnim
proudem do 40 A pro napétido 100V



Dekuji za pozornost
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Product Specification

B AR (Name): 4mm #4284 (4mm Binding Post)
w5 (Model): 24.936. %

mJLAZ 4L (Principal Technical Data) 9
71
37 3.5
%
I~
i : g
Driling
TE: RPRELRMERGT A %4 GB/T1804-¢
LR (Typical Characteristic)
A i AR 5 ABS
Body material Brass Insulation material
K= 3 HLAUPERE
Surface coating Nickel plated Rated voltage/current RONOE S TSk . 08




